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MEMORTA DESCRIPTIVA
para solicitar gﬁtehte de Invgngién en Egpafia porg

i g ficadores de grlto voltaje"

a_nombre de Stendard Eléctrica, S,A.
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Este Invento corresponde a unos discos rectificadores de alto
voltaje y en particular a una caps de barreras dipuesta sobre la capa de
gelenios ' .

Es sabido que los discos rectificadores comprende una placa base o.
soporte, una capa de selenlio, y una cépa contra—electrodo.\con objeto de
mejorar las caracteristicas de rectificscion, he sido sugesida con ante-
rioridad la aplicacion de una laca sobre la capa de selenlo antes de ?
aplicar el contra-electrodoe Esta aplicacién de la laca tienef la ventaja ‘
de que los elementos del rectificador pueden ser empleados para voltajes
superiores a los alcanzados éntes, aparentemente deblido al hecho de que

la laca proporciona une buena.y eficaz capa de barrera., Sin eﬁbargo, fué
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muy difleil alcanzar, exactamente, por aplicacién de las lgcas conocidas;‘-
las caracteri;ticas de rectificacién que eran deseadas para mrticulares
finalidades. |

EL bbjeto principal del presente invento, es por consiguiente,
proporelonar una capa de barrera sobre el selenio que permite més exaé-
tamenfe la dqterminacién-dé las caracterigticas del rectificador, parti-
cularmente las referentes a la corriente directa e inversa.

Este objeto es esencialmente conseguido per ia adicién de una sal
de cadmio, como un ingrediente a un vehiculo volétil inerte para el sele-
nlo, como un barniz o laca, constituyendo la mezcla la capa de barrera,
orla sal de cadmio aislada, siendo esta ﬁltima aplicada en ambos casos
principalmente en la forme de una solucien en alcohol preferentemente en
aleohol etflico en concentraciongs que vartan del 1/2 al 20%. La sal de
cadmioc es de importancia si a los diséos rectificadores ha de proporcio-
nérseles caracteristicas particulares de inversion. -

Aunque puede emplearse cuglquier sal de cadmio para la capa de
barrera, es preferible el empleo de nitrato de cadmio, cloruro de cédmio,
sulfato de cadmio, bromuro de cadmio, loduro de cadmio, acetato de cad-
mio, seleniuro de cadmio, ademds puede emplea;ee més de una sal de cadmio.
En el caso de que la sal de cadmio se emplee como un ingrediente de un
vehlculo aproplado, debe afiadirse al vehfculo en una proporcién del 1 al
20 %. |
' Se ha encontrado que una concéntracién del 5% de la sal de cad-
mio en la solucién alccholica es preferible para obtener buenoé resul-
tadose. La concentrécion de ls sal o sales de cadmio proporcionaré la po-
gibllided de ajustar el ingrediénte a lﬁs caracﬁeristicas predeterminadas
¥ a los voltaje bredeterminados que hen de alcanzarse sobre los discos rec-
tificadores. Como se deja dicho anieriormente, el vehliculo volatil pue&e
ser una laca, barniz u obro semejante, pero también puede comprende jun-
to a la mencionada solueién de una sal de cadmlio, una solucien de 5% de

acetato de celulosa en acetato de metil-glicol, conocido bajo el nombre
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comefcial de acetato de metil-cello-soclve, y acetato de metil-glicol.

Las proporciones de las tres soluclones, variarédn dependiends de las
caracteristicas directas e inversas que hayan de conseguirse y la solu-
cion de la sal de cadmio serd tanto més dominante cuanto meyor importencie
se dé a las caracterijticas inversas. Como sé menciona antes, el ingrew
diente se afiade en una escala de 1 al 20%. Se hs encontrado que la solu-~
cién del 20% en un vehiculo volatil tal como un barniz o.laca, presents
aproximadamente el maximo sin leslonar las caracteristlcas directas. Si se
aumenta el tanto por clento de ls solucién, lase caradteristicas inversas

no resultardn mejoradas sobre las caracterigticas inversas previstas. Sin

. embargo, mientras que las caracteristicas inversas han mejorado hasta

. 1llegar a la solucion del 20% ¥y no muestran después méjaria considerable

por encima del 20% las caractert ticas directes que se mantienen dentro
de limites aceptables hasta el niwel del 20% empeorardn si se eleva el ‘
porcentaje de la solucien por encima del 20%. Asi para discos designados
para 26 o menos voltios , el limite del 20% de la solucién de sal de cadmio
habré necesariamente de permanecer como lg adicidén msxima. Sin embargo,
pere discos destinados para més de 26 voltios y una pequeila corriente,
pueden aplicarse con uﬁ mayér porcentaje de sal de cadmio inciuso hasta
el punto de que puede emplearse como capa de barrera solamente soluciones
de cadmio al 100%.
Ejeggloyl

10 partes de una disolucién de nitrato de cadmio en alcohol etflico

al 5% de concentracion se afiade a 9C partes de alguna laca emplea=

da para dichos rectificadores.

. aBlemplo JI.

Una parte de una solucién al 5% de concentracién de nitrato de

cadmio en alcohol etilico se afiaden a 5 partes de una solucién al

5% de acetato de celulosa en acetato de metil-glicol y 5 partes

de acetato dé metil-glicol.
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Es eonvenieﬁte aplicar la laca mejorada al dilsco después dél
segundo tretemiento con calor.

Aunque hemos expuesto los principios de este invento en relacién
gon verios de sus diferéntes aspectos, debe entenderse que estos aspectos
han sldo dados como viz de ejemplo solamente y no para limitar el alcan~-
ce del invento como ha sido establecido en sus fundamentos y en las si-
guientes relvindicaciones. |

Este invento corresponde a una solicitud de Patente de Invencién

formulada en los Estados qnidos el 26 de Octubre de 1945, sefialada con

el ndmero 624.946, y se acoge, por lo tanto, a los beneficlos que otor-

gan los convenios internacionales vigentese

Los puntog de invencien proplia y nueva gue se presentan para que
sean objeto de esta Patente de Velre Afios, son los siguientess |

l. Mejoras en dlscos de rectificadores compreﬁdiendo una placa
soporte, una capa de selenio y un contra-electrodo, una cepa de barrera
sobre dicha cape de selenlo; diche capa de barrera comprende al ménos una
sel de cadmioe |

2.=Mejorss en discos rectificadores comprendiendo una placa de
soporte, una capea de selenio, v un contra~electrodo, un vehficulo volatil
sobre dicha capa de selenio que posee un ingrediente conteniendo al menos
una sgl de cadmioe

3. Mejafas en discos rectificadofes'comprendiendo una placa so=-
porte, una capa de selenlio y un coptra-aléctrodo, una laca sobre dicha
capa de selenlo que posee un ingrediente conteniendo al menos una sal de
cadmio. | .

4+ Mejoras en discos rectificadores como se expone en la reivin-

dicacién 2, siendo afiadido dicho ingrediente en la proporcién del 1

al 20% .
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5. Mejoras en discos rectificadores, como se expone en la rei-
vindicacién 1, comprendiendo dicha capa barrera dicha ssl de cadmio afla-
dida en una solucion alcohélica en concentraciones variando del 1/2 al
20%.

6. Mejoras en discos rectificadores como se expone en la reivin-
dicacién 1, comprendi@ndo dicha ceps barrera una sal de cadmio safiadide
en ue soluclen alcohelica en contraciones que varign del 1/2 al 20%, una
golucién de acetato de celulosa en acetato de metil-glicol y acetato de
metil-glicols

7. Mejoras en discos rectificadores como se expone en la reivin-
dicacién 1, comprendiendo dicha capa barrera une parte de uma sal de
cedmlo afiadida en forma de solucién en alcohol etilico en condentracién
veriable del 1/2 al 20%, 5 partes de una solucién de aproximedamente 5%
de acetéto de celulosea en metil-glicol y 5 parteé de acetato de metii—glimi

8. Mejoras en discos rectificadores como se expone en la reivine
dicacién 5, comprendiendo dicha sal de ecadmio nitrato de cadmio.

Os Mejoras en discos rectificadores como se expone en la reivin-
diceeibn 5, comprendiendo dicha sal de cadmio cloruro de cadmioes |

10, Mejoras en discos rectificadores , como se expone epla rei
vindlcacién 5, comprendiendo dichs éaltk cadmio bromuro de cﬁdmioe

11, Mejoras en discos rectificadores comprendiendo una placa so-
porte, une capa de selenio y un contre-electrodo, uns capa barrers cémn
prendiendo una sal de cadmio afiladida en soluciéﬁ alcohélicas

12. Mejoras en discos rectificadores de alto voltajee

Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede y a los
fines especificados.

Esta Memoria consta de cinco hojas escrdtas por una sola cara.
% dnig, FEB 1948 .
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